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摘要(译)

低压发射/接收开关，用于保护敏感的低压电子设备免受用于驱动超声波
换能器的高压脉冲信号的影响。低压发送/接收开关包括串联电阻器和并
联MOSFET对。并联MOSFET是低压器件。低压发送/接收开关位于高压
脉冲发生器的输出和接收前置放大器的输入之间。如果使用双高压和低
压脉冲发生器，则连接低压脉冲发生器，以便通过低压发送/接收开关保
护其免受高压脉冲信号的影响。在替代实施例中，通过高压发射/接收开
关保护低压脉冲发生器和接收前置放大器免受高压脉冲信号的影响。
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